














































































































专利名称(译) 有机发光装置包括荧光化合物和荧光化合物
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摘要(译)

一种有机发光装置，包括：第一电极;面向第一电极的第二电极;和设置在第一电极和第二电极之间的有机层，其中有机层包括发光
层和荧光化合物，其中荧光化合物包括 3 n-π* -to- 1 π-π*能量从 3 n-π*激发态转变为 1 π-π*激发态，一个能级荧光化合物的 1 n-
π*激发态大于荧光化合物的 1 π-π*激发态的能级，荧光化合物发出激光在 1 π-π*激发态向基态辐射能跃迁的荧光和 1 n-π*激发态
的能级， 1 π-π*激发态的能级， 3 n-π*激发态的能级各自通过使用时间依赖性独立计算 - 密度泛函理论方法。
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